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Vorwort

Mit der Lieferung ,.Zinn" C4 legt das Gmelin-Institut die vierte Lieferung Uber Verbindungen des
Zinns vor. Die erste Lieferung, ,.Zinn" C1, erschien 1972; in ihr sind die Verbindungen des Zinns mit
Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und den Halogenen enthalten. Die 1975 erschienene Lieferung C2
beinhaltet die nach dem Gmelin-System folgenden Verbindungen des Zinns mit Schwefel, Selen,
Tellur, Polonium, Bor, Kohlenstoff, Silicium, Phosphor, Arsen, Antimon und Wismut. In der ebenfalls
1975 erschienenen Lieferung ,,Zinn”" C3 werden die Alkali- und Erdalkaliverbindungen des Zinns
beschrieben. In der vorliegenden Lieferung C4 werden die Verbindungen des Zinns mit Zink, Cadmium,
Quecksilber, Aluminium, Gallium, Indium, Thallium, Seltenerdelementen, Titan, Zirkonium, Hafnium,
Thorium und Germanium behandelt. Eine AbschluBlieferung C5 wird die Koordinationsverbindungen
des Zinns mit neutralen und innerkomplexbildenden Liganden und ein Reglster zu allen Lieferungen
des Teils C enthalten. S

Zusammen mit den 1971 erschienenen Banden ,.Zinn” A und B, in denen die Geschichte und
das Vorkommen von Zinh und seinen Verbindungen sowie die Eigenschaften und das Verhalten des
Elements behandelt werden, sowie dem 1974 publizierten Legierungsband ,,Zinn”" D wird dann eine
vollstaindige Dokumentation des Zinns, seiner anorganischen Verbindungen und seiner Legierungen
vorliegen. Diese Dokumentation wird durch mehrere Bande tiber die metallorganischen Verbindungen
des Zinns, die im Rahmen des Erganzungswerkes zur 8. Auflage herausgegeben werden, vervoll-
standigt.

Der Band ,,Zinn” C4 enthalt die Verbindungen des Zinns mit den oben aufgefuhrten Elementen.
Sie sind in konventioneller Weise nach dem Gmelin-System der letzten Stelle (siehe Innenseite des
hinteren Einbanddeckels) angeordnet.

Die Formulierung der Verbindungen richtet sich nach den Empfehlungen der IUPAC-Nomenklatur-
kommission von 1970, wenn nicht chemische oder kristallchemische Gesichtspunkte im Wege stehen.
Es soll so der AnschluB an die bereits erschienenen Lieferungen der Reihe C gewahrt werden.

Die Literatur ist bis Ende 1973 ausgewertet, wenn maglich bis an die Gegenwart herangefihrt.

Den groBeren Kapiteln sind kurze Zusammenfassungen in englischer Sprache vorangestellt, die
eine schnelle Information uber Ergebnisse und Probleme bezuglich der in dem betreffenden Abschnitt
behandelten Verbindungen ermdoglichen sollen. Zusatzliche englische Randauszelchnungen haben
den gleichen Zweck. E

Frankfurt/Main, Marz 1976 ' Dr. Ernst Koch



Preface

With volume “Tin" C4 the Gmelin Institute presents the fourth volume on.the compounds of tin.
The first volume, “Tin” C 1, appeared in 1972; it contains the compounds of tin with hydrogen, oxygen,
nitrogen, and halogens. Volume C 2, published in 1975, deals with the compounds of tin with sulfur,
selenium, tellurium, polonium, boron, carbon, silicon, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth.
In"Tin’ C3, also published in 1975, the alkali and alkaline earth compcunds of tin are described. In
the present volume, C4, the compounds of tin with zinc, cadmium, mercury, aluminum, gallium,
indium, thallium, rare earth elements, titanium, zirconium, hafnium, thorium, and germanium are treated.
The concluding volume, C5, will comprise the coordination compounds of tin with neutral tigands
and ligands forming inner complexes as well as an index for all volumes of, Part C.

Together with the volumes “Tin"" A and B, issued in 1971, which™cover history and occurrence
of tin and tin compounds as well as elemental tin, and with the volume on tio alloys, “Tin" D, |ssued =
in 1974, a complete documentation of tin, its inorganic compoynds, and its aTons will be avallable .
This documentation is supplemented by several volumes on organotin compounds which will*be ™
published within the New Supplement Series.

Volume “Tin™ C4 contains the compounds of tin wnh the elements mentioned above ‘They are
arranged in the conventional manner, according to !he Gmelin Classification Syslem of the Lgst Position o -
(see inside back cover).

- ~ L) =
"The formulation of the compounds conesponds with lhe vacolnmendauons of the IUPAC Nomen-
clature Commission of 1970, if not chemical or crystallographic aspects- prevent their application.

Thus, uniformity has been ensured with regard to the already publushed volumes of Part C.

The literature has been evaluated compleétely until the end of 1973, if pdssuble up to the present day

Each major chapter starts with a short summarizing review in English which may contnbute to
an easy and quick information on the results and problems associated With the compounds discussed
in the respective chapter. Additional marginala in ‘English serve the same purpose:

Frankfurt/Main, March 197, . - . - Dr. Ernst Koch
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